
UKD 6213823 

NORMA BRANŻOWA 
BN-72 

Elementy półprzewodnjkowe 
3375-16 

ELEMENTY 
T ranzystory typu AF 426, AF 427, 

Arkusz 02 
PÓŁPRZEWODNIKOWE AF 428, AF 429, AF 430 

oraz AF 4265, AF 4275, 
AF 4285, AF 4295 Grupo katalogowa XIX 23 

1. hHdr'ot PQ1'&!. Pr •• dmiot_ nora;, ., geru.
nowe, .top~:tua:J ju tran.,atoZ01 mal.j aoo, , 
.i.lki.j c ... totliwośoi do aa.to89wań pow ••• chDe-
10 uł,tku t,pu U 426,U ~,U "'28,0 429,U 4'0 
O1'U do ••• toeow86 ep.ojalll1ob 'nu U 4268, U · 

42?S,U 428B,U 4298 ° dan,ob obarakt~at;yo~ob 
.g &a1,oSD.1k. 1.Tran.,atoZ01 pr •• anaoaone ., do 

prac, • Ulcl.daob gener.c:vjll1cb, a1 •••• jłł9'ob i 
.... oni.j'o'ob mal. .,gnal,. 

K.t.gori. klimat;yc.na - .g PN-60/T-04550ł 

a) 666 dla trans,.torów t1J)U JJł 426,A1P 427, AJ 

428,A1P 429,AP 4'0, 

b) 465 dla trans,.torów t1J)u AJ 4266,A1P 42'76, 

AF 4286, AF 4296. 

2. Pr'lk1lO q'P'cz'nia 

a) trana,.tora U 426 o kat.gorii kl1llat;yoanej 
6661 

TRANZYSTOR JJł 426 666 BN-72/"75-16 ark. 02 

b) tran.,.t01'. JJł 4266 ° kat.gorii kliaat;yor;nej 
4651 

TRANZYSTOR JJł 4268 465 BN-721,,75-16 ark. 02 

~. Wymiary tran.x.tora wg FN-71/T-01503 ark. 
291 podetawa B12, ark. 501 obudowa 09. 

4. Par,m.tr1 .l.kt;ycr;po tran.~.tora powtnn, 
odpowiadać .,.aganiom .g sal,osn1ka 3. 

5. na.. iM'ps:nrpoŚoi uBlkQ4I'* powinna odpo
wiadać w:vmagan1om wg tabl. 1. 

Tablica 1 

Badani. wg Typ nu. 
BN-69/3375-o6 tranzylltora 1ntenll,...-

nolici u-
ezkodz.Jt 

5.5.15. OdPOrDO'6 na ~ 4268 
długotrwal. .uch. ci.- U 4278 3 
plo JJ 4288 

~ 4298 

AP 426 
"AP 427 

5.5.16. OdpOrDO'6 na 
U 428 10 
~ 429 

długotrwal. ciUłe ob- AP 430 
ci,t.nie elektryczne 

AP 4268 
~ 4278 

5 ~ 4288 
AP 4298 

6. Wmmk' obqiałaRia w badaniu 5.5.16 .15 BB 691 
"75-06 pow~ odpowiadać ~ .g tabl. 2. 

Tablic. 2 

10 V 5 !lA 

Z. PtrP't;y .llktr;yq'p' trapp,tora aiVI5łM ' 
b'Q'p' ach pelQYch powinll1 odpowiadać .,maganiom 
wg zal,cr;n1ka 4. 

8. Spo.ób !p9qoppia. W badaniu 5.5.7 i 5.5.8. 
BN-S9/3'75-06 tranz,.toZ01 po.tnn, b,ć mooowane do 
.to.lu w.trr;lł8arkiz 

a) .. t;ywno r;a obudow;y dla tran.,atorów do aa
.to.o.86 .p.cjal~oh, 

b) za w:vprowads.n1a w odl.głoŚoi 5 +1 lIIIIl od 0-

budo., dla tranz,.torów do za8to.ow'* powsHobnego 
u~,tku. 

9. Stopień oboItrzeni' • badaniu 5.5.7 i 5.5.8 
wg BB-69/"75-06 dla .posobu aocowania .15 8 b) - 5 
wg PN-60/T-04550. 

KONIEC 

Za~clI:n1t6w 4 

INFORMACJE DODATKC7.vE do DN-72/3375-16 ark. 02 

Nor.! B1f-72/3375-16 zawi.ra nalltępuj4C. ustanowion. arlrullll.' Arlrulll: 01 Tranzy.tory typu ASY 34oA8Y 35,ASY 36,A8Y 37 
oraz ASY 343, ASY 358,A3Y )68.ASY 373 

Naukowo-Produkcyjne Centrum P6łprzewodnik6w 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia. Przemysłu Elektronicznego UNITRA dnia 23 moja 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17. 1972 poz. 35 oraz Dz. Norm. i Miar nr 26/1973 poz. 74 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Wpływ do WN19.,7.72.0ddano do .kładu 19.9.12. Druk ukończono w lipcu 73. 
Nakład 2600+50 egz. Zam. 2747/72 



Zał,oznik 1 
do BN-72/3375-16 ark. 02 

DNIE CRłRłK"PYBTICzQ PłRZXBTQRO! TXPU 
Al Ag6." 42Z.Jl 42B.q 4?9.Al 4,0 pru Alf 426S.Al 4278.Al 4288. Al 4298 

1. Układ pprplldzAA tranzutora - wg r,s. Z1. 

m 

33 min 13s75 t6 ark.ol-Z II 

Rys. Z1 

2. TYpowe wartpśoi parpm.trÓ! .1ikttYoząych tranzx.tora - wg tablic,. 

Typowe wartości ,parametrów 
Lp. Nazwa parametru OZDa- Jedno- Warunki pomiaru 

ozenie stka 
AP 426 AP 427 AP 428 AP 429 AP 430 
AP 4269 AP 4275 AP 4285 AP 4295 

1 2 3 4 .5 6 7 B' 9 10 

1 Pr,d zerowy kolektora I CBO p.A 1.5 1.5 t.5 1.5 2,0 U CB - , 6 V 

2 Częstotliwość graniczna JT l1li z 75 75 55 50 50 
I c . 1 lilA; Un : • 6 V; 
fI' . 20 MHz 

3 W~ółozynn1k szumów F dB 3 3 3 3 3 
f c . 1 mA; UCF.. 6 VI 
h, . 0.5 MHz, Re; . 5000. ; 

B . 40 kHz 

4 
Współozynnik SZUIIIÓW lIIie-

Fc dB 5 
Lc· 1 mA; UCE • 6 v, 

szacza 5 5 5 5 
Rc - 500n; fI' • 1 MHz 

5 
Napięoie stałe 1II1ędzy 

UEB V 0.27 0.27 0,21 0.27 0,27 fc. 1 mA; UCE• 6 V baz, a emiterellI 

g11. IIIS 0,45 0,55 1,0 1.0 1",2 Ic.1 lIlA, UCE • 
6 V, Mało8ygnałowa wartość 

zwarciowej admitancj1 C
'1e pP 75 75 100 100 175 f p. 0.5 MHz , wejściowej 

I/'h = g'1e + jWC'1e g". IIIS 1,7 1,7 1,7 2 12 Lc - 1 lIlA, Uc !: - 6 V, 

e
"

• pP 60 60 60 70 150 fI' - 10,7 IrlIIz 

g,2. ",8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 Lc· 1 mA; UC E - 6 V, 
aałosygnałowa wartość 

0.5 MHz zwarciowej' admitanoji e '2 e 
pP 1.5 '.8 2.4 2.0 5.0 fI' -

'T przenoszenia wsteoz 

+ ;wC'2e 
g,2. ",8 20 20 20 27 180 Lc - 1 lIlA, Ucg - 6 V, 

1/'2e = g,2e 

C,2. pP '.3 t.7 1.7 1,9 4,0 11' -10,7 MHz 

17 22e p.S 1,5 3.0 3,0 3,0 8.0 fc· 1 mA; UCE - 6 V, 
"łosygnałowa wartość 

fI' • 0,5 MHz zwarciowej admitancji C22• pl' 4.0 4.5 e,o 8,0 9.0 
e wyjśoiowej 

1/22e = 1722e + jWC22e 
g22. II'.S 40 50 60 90 250 

Lc - 1 mA; UCE - 6 v, 
e22• pP J.5 5.0 5,2 6,0 10.0 fI' - 10, 'T ItIHz 

.cduł ułosygnałowej 35 J1 J2 32 27 fc· 1 .... , 11' - 0,5 MHz 

9 wartośoi zwarciowej 11/21.j IIIS 
adlll1tanoji przenoszenia 

J2 J4 JO JO 22 UCE- 6 V wprzód fI'. 10,7 MH:I 



Zasoznik 2 

do BN-72/3375-16 ark. 02 

DQPQBZ9%AT.]!I WARgoi peRno""" TRARZIBTQRb! m>tJ 

.ł1 N6.q 427.9 N8,Ał' 422.AJ' "0 PrAł łl lti1ffl.q 4228·P 4?EI.,g 4298 

Lp. lIazwa parametru 

1 Rapięoie .ta~e międzT kolektor •• a baz, 

2 Rapięcie .ta~ między kolektore. a emiterem 

3 Bapięcie .ta~e .tędzyemitere. a baz, 

4 ~ .ta~ kolektora 
I 

5 .00 tracona w kolektorze 

6 Temperatura .~,oza 

7 Temperatura przeohowywania 

Moo traoona w kolektor.. tranzystorów typu AP 
426,AP 427,AP 428, AP 429,AP 4'0 przy swobodnej 
W1m1aniepow1etrsa otaozającego tranzystor - wg 
rys. Z2-1. 

Pc ml1J('---'- - - - -
(mW) 

50 

40 

30 

20 

10 

-
\ 

\ , 
1\ 
\ 

30 40 50 60 70 fomt,('C} 
11'7' ł. grlt.oi- ZI-1! 

Moo tracolI& w kolektorze trana,stor6w . typu AP 
4268,8 427B,AP 42BS, 8 4298 prQ awobodnej "'1-
sianie powietru otaozająoego tranz,8tor - wg rys. 
Z2-2. 

Pc mali 
(mW) 

50 ----
401--+----

30 

201---+ 

101----+ ----

, 
1\ , 

1\. 

\ 
-~5 -35- - - - 30 40 50 60 70 tombl"c) 

IUzs-d o,k.6ł-zt=1I 

RYB. Z2-2 

wartości dopuszczalne 

Oznaozenie Jedno.tka AP 426,AP 427,AP 428, 
AP 429,AP 426S,AP 427S, AP 430 
AP 42BS,AP 4293 

VCB lIaX 
V 20 15 

V CE lIaX V 20 15 

V EB m&% 
V 1 

Ie mA 10 
M% 

Pc rsiłI wg wykresu na rys. Z2-'1 i Z2-2 
IIIIIZ 

t j M% 
Oc 75 

t.'9 
Oc od -55 do +70 

Wykres zależności UCE max = :f(R flE ) dla tranzy
stor6w typu AF 426, AF 427, AF 428, AF 429, AF 426S, 
AF 427S, AF 4288, AF 429S - wg rys. Z2-3. 

Uel mox 

(V) 

20 

16 

12 

8 

4 

........ 
r--

10 ł Rac 105 (52) 
13S7J-ł60rk.02-n-11 

Ry.. Z2-3 

Wykres zależności UCE max = f (RBE ) dla tranzy
stor6w typu AF 439 - wg :rys. Z2-4. 

15 

10 

o 
10' 

b... 
.... 

ISSh-n Q,k.02-U-11 

Ry.. Z2-4 



Zał!osnik) 

do BJ-72/)375-16 ark. 02 

PłB łlf!5'!lRI lIliJTRYCZNE TRANZIB'l'QRb! TlPU 

Al 426rq 427rq 428rq 429 • ., ""0 orli AP' JtE6S.q !22S.Allf.?as.", 1t?9S 

Wartośoi 
Warunki .. ło4a Nlu.a Symbol 

':rp Je«- poan1ozne Ozna- pow1 a ru Lp. paramełru cr:eni. badania łranąltora nOlł- pOllliaru 
ka lIhial. makl,.- wg 

ne uln. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pr~ r:erOlr;y AP 426, AP 426S 
p.A 8 UCB • 6 V BJ-70/3)75-o& 1 l AP 427, AP 4279 - ark. 06 ' kolektora ICBO AP 428, AP 4283 

AP 429, AP 4298 
AP~~O 

AP 426, A"F 4269 20 NapiQoie prze- AP 427, AP 427S 20 
ICBO. 50 ",A 

BJ-70/3375-08 2 bicia kolektor-
U/BR/CBO 

l AP 428, AP 4288 V 20 - ark. 03 _balia 
AP 429, AP 4298 20 
AP 430 15 

AP 426, AP 4269 20 ' 
NapiQoie prz ... AP 427, AP 4279 20 :0-70/3375-08 3 bicia kolektor-

U/Bit/CES 
II Al 428, AP 4289 V 20 - ICES. 50 ",A ark. 05 -emiter AP 429, AP 4299 20 

AP 430 15 

AP 426, AP 4269 
!'łapięoie prze- AP 427, AP 4279 

lEBO" 50 pol.. 
Blf-70/3375-o& 

4 bioia emiter- U/BR/EBO II AP 428, AP 4289 T 1 - ark. 04 -ba .. AP 429, AP 4299 
AP 430 

.aloly,nalO1Ja 
AP 426, AP 4269 30 300 .arłoś6 narcio--
AP 427. AP 4278 30 300 lc • 1 lila s .ego •• p6lczyn- h2, . l AP 428, AP 4289 - 30 300 

Uel: • 6 VI 
0-69/3)75-09 uika prZ.DOlłrA-

AP 429, AP 4299 30 )00 ark. 01 nia pr~owego 
AP 430 20 300 1p • 1 kHz 

Caf/SłotUwolli! AP 426, AP 4265 40 
lc • 1 .A, AP 427, AP 4279 40 -BlI-70/337'-09 6 graniczna f T l AP 428. AP 4289 11HZ 40 - UCE • 6 V, ark. 07 AP 429, AP 429S 40 
fp • 201Hz AP 4)0 30 

l AP 426. AP 4269 3 

17". AP 427, AP 4279 !lIS - 5 
lc • 1 lila AP 428, AP 4289 8 BJ-70/3375-09 V&losygD&ł01Ja 
UCE • 6 VI ark. 04 .arłoś6 narcio. 

weS adlllitanoji AP 426. AP 4269 80 fp .10,7111z 1 .ejści01Jej e". l AP 427, AP 427S pl' - 120 
AP 428, AP 4289 120 

"".= g".+je,1o AP 429, AP 4293 a'3 1.5 
lc .. 1 111, 17". l -AP 430 2,0 
t\::E ,. 6 V, lIJ-70/3)7,-o9 

ark. 04 
l AP 429, AP 4299 pP - 175 fp .0.5 11'-e

"
• AP 430 200 

AP 426. AP 426S 30 
'c 

.1_, 
1/'2. I AP 427, AP 427S "'S - 60 

lIIaloly,nalO1Ja AP 428, AP 4289 100 
Uel: • 6 v, Blf-70/3375-09 

.artol!6 llWarcio _k. 08 
8 .ej adJaitaDOji AP 426, AP 426S 1,8 fp • 10,7J1Ha 

prr:eDOlr:enia 
e'2. I AP 427. AP 427S pl' - 2,4 

w.teoc AP 428. AP 4289 2,4 

"12.= P, 2'+ ; C'2~ l , AP 429. AP 429S ",8 - 0,5 'c "'! 1 _, 
G,2• AP 430 2,0 

UeE OL 6 :31:. 
Blf-70/3375-09 
ark. 08 

e'2. 
AP 429, AP 429S pl' l AP 430 - 2.4 fp • 0,5 11111 

4,0 



BN-72/3375-16 ark. 02 5 

cd. tabl1o~ 

Warlolio:l. 

Lp. Kana 011_ S,..bol ~7P Jed- gran1csne W&r\UIld. Mełoda 

parametru czenie badan1.a tranzystora nost- poll:l.aru poll:l.arl1 
u II:I.n:I.- maklly-

malne malne wg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 

A'P 426, AP 426S 
lIS 

30 Ic • 1 lIlA, Blf-70/3375-09 
1121 • I AP 427, AP 427S 27 - • 6 VI Moduł narcio- UCE ark. 09 

.. eJ adll1łaDc~i 
AP 42B, AP 42B3 25 

f p • 10,7 MHz 9 przen08zen:l.a 
wprzód rc • 1 lIlA, AP 429, A'P 429S 2B 

I AP 430 lIS 25 - U
CE

• 6 v, BN-70/3375-09 
1121. ark. 09 

fp • 0,5 11Hz 

U 426, A'P 426S 75 

g22. 
I AP 427. AP 427S /L- - 150 Ie • 1 mAI 

AP 428, AP 42BS 200 UCE • 6 V, BN-70/3375-o9 
ark. 06 

Jfał08;ygnałowa 
fp • 10,7 1mB warloś6 zwar-

c1owe;l adll1 tan- AP 426, AP 426S 5 
10 0.11 wyjściowej C22~ I U 427, AP 427S pP - 7 

AP 42B, AP 42BS 9 

g22. I U 429, AP 429S p.S - 5 Ic • 1 mil, BN-70/3375-09 
1122• = 11 22• + jC22e 

AP 430 10 ark. 06 
. UCE - 6 VI 

C22. I AP 429, U 429S pP - 10 f p - 0,5 IlEB 
AP 430 12 

lfa łyozen:l.e odb1oroów tranzystory mogą by6 znakowane kodem wg zekresów wartośo1 h21 • 

Zakres wartolio1 Oznaczen:l.e zakresu na osłonce 

20+ 60 II 
40+120 III 

100+300 IV 

Załąozn:l.k 4 

do BN-72/3375-16 ark. 02 

PARAMETRY EI'1iłTRYCZNl TRł1\TmTOROW TYPU 
Al 426.AP 427.AP 428;AP 429.AP 439 oraz Al 42§S.AP 427S.AP 428B.Q 4296 

Paramet~ elektryozne lI:I.erzone 

Badanie wg Typ w cz .. 1. ,badan1a po badaniu BIf-69/3375-06 tranzystora 

Warlo'01 Wart o lio1 
Badan;y Jed- gran:l.ozDe Badany gran:l.czne • W&Z'llnk1 .etoda parłI-par&aletr nastu 

II:I.n:I.- _lI:8y- polll1aru pomiaru "'tr 
warunk1 i 
metody po-

_lDe _lDe m1aru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AP 426, AP 4263 15 Ic - 1 mAI BN-69/ 5.5.4. Odpor- AP 427, AF 4273 15 
n046 na AP 42B, AP 42B3 h 21 • ... 15 - Uc .!: - 6 VI 3375-09 
z1lllno AP 429, U 4293 15 f p - 1 IdIz 

ark. 01 
wg załąoz-

U 430 10 I eBu nika 3 

A.P 426, AP 426S 
h21e 

ICBO -poz.1 

h21 .-poz.5 
5.5.5.Odpor_. U 427, AP 4273 /LA 350 

BN-70/ - U
CB 

,_ 6 V 
n046 na go- , AP 42B, U 42BS ICBO 

3375-06 
rąoo AP 429, U 429S ark. 06 

AP 430 



6 Bw-72/3375-16 art. 02 

cel. tabUc1 

Param.t17 .1.ttJ'70:III .. II1wson. 

w 021 .. 1. badania po badaniu 
Badanie wg Typ 

. BR-g9/3375-06 tranz,.atora WartOlioi WartoM1 

Badany , Jad-
graniczn. 

WaruDk1 lIetoda 
Badany granios •• 

warunt11 
parametr noatta polll1aru pollliaru 

para-
mlnl- mata,.- _t!' metoą po-
malne _lne llliaru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.5.6. WJłr.,.- AP 4265 
_3:0'C! _ AP 4279 
nac3:e 2I1IIi.n:r AP 4289 
t •• p.ratlD7 AP 4299 

5.5.7. wJłrs1'- AP 426. AP 4265 leBo 
wg zał~z-

a3:o'c! na 11- AP 427. AP 4279 - nita 3 
dary AP 428. AP 4289 "21. 

leBo-poz.1 
5.5.8 V:rtl'Z1ma' AP 429. AP 4298 

10'ć na wi- AP 430 "21e-Poz•5 
bracj. 5.5.9 
V)'trzy.a10ść 
na dlllgotrwa-
1" wUgo'ć 
5.5.12. LII-
towność 

5.5.10. 04por- AP 4269 
n06ć na ni.- AP 4279 

U/BK/eBo "c zał~.n1k. 3. pos. 2 tl. ci6ni.- AP '428S -
nie AP 4298 

5.5.15. Odpor- U 4268 ' leBo - "c za~or:nita 3, po •• 2, "arto'ć "21e 
1I06ć na dła- U 4279 leBo 
cotrw.ł. n- U 4289 ni. poIł1nu .lI1enić _l, w _to_UDku 40 wartoMl 
ch. ol.p3:o AP 4298 "21. poo __ U:ow.3 (ZII1ersone3 WC 2I.~2Iulra 3. pos.5) 

• 1,0.~ ul ~ ~ak w 0 ... 1 • 
be4'an1a 

5'.5.16. Odpor- U 426. AP 4269 
leBo • 16 /'A. wart06ć "21., u. powt- ud.uć no'ć 11& 4łu- AP 427. AP 4278 leBo 

gotrwał. AP 428, AP 4289 81, w 8toBUJlku 40 warto'ol poo."ttow.j~o-
cl~3:. ob- AP 429, AP 4298 "210 naj wg s.~osD1lra 3, pos. 5) wt, •• j ul 60J o1"t.u. AP 430 
el.ttJ'70zn. 


